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Wynalazek dotyczy ukladu polaczenn urzadze-
nia do nadawania impulséw, charakteryzuja-
cego sie¢ tym, ze ma tor przenoszenia wigczony
réwnolegle miedzy emiter i kolektor jednego
z dwoéch tranzystoré6w pnp, majgcych w stanie
spoczynkowym na wejéciach napiecia dodatnie,
ktére to tranzystory polgczone sa ze sobg w
ten sposéb, ze kolektor jednego polaczony jest
z emiterem drugiego. .

Jezeli wymiana informacji zachodzi pomie-
dzy obiektami polozonymi w duzej odlegtosci
od siebie, przy czym informacje przyjmujg po-
staé grup impulséw przesylanych na wsp6lnym

. torze przenoszenia, na przyklad przy przeno-

szeniu przewodowym w technice sterowania
zdalnego, to ze wzgledu na duzg liczbe czlo-
néw odbiorczych wlgczonych réwnolegle w tor

*) Wlasciciel patentu oéwiald:czyl,;ie ‘twéreg
‘wynalazku jest dipl. inz. Manfred Wa.me.

przenoszenia, cztony te powinny byé mozliwie
wysokoomowe, natomiast uklady nadawcze
niskoomowe, a to dlatego, aby duza liczba czio-
néw odbiorczych nie miala wplywu na nada-
wane impulsy. Czlony nadawcze muszy byé
wykonane jako wysokoomowe réwniez dlatego,
aby w stanie spoczynkowym nie zwiekszaly
swymi malymi oporno§ciami wewnetrznymi
tlumiennos$ci toru. Wiadomo, ze tego rodzaju
zwickszenie tlumiennosSci mozna unikngé przez
zastosowanie metody selekcji czestotliwosci,
jezeli dla kazdego urzadzenia nadawczego i od-
biorczego przeznaczy sie pewng czestotliwosé,
przy czym poszczegblne czlony nadawcze i od-
biorcze odsprzegniete sg miedzy sobg za pomo-
cg zwrotnic czestotliwo$ci, Znany jest réwmiez
fakt, ze czlony nadawcze i odbiorcze s3 dola-
czone do laczacego je toru za pomocy przelgcz-
nika, tak jak to ma miejsce w' ukladach wy-

posazonych w przeka’niki. Jezeli w ukladach
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tych zastosuje sie tranzystory w celu uzyska-
nia urzadzenia o mniejszych wymiarach oraz
krétszych czaséw przenoszenia, to znane me-
tody wlaczania i odlgczania dadza sie zastoso-
waé tylko w ograniczony sposéb, poniewaz po-
trzebne sa liczne i kosztowne filtry, przy czym
styki w takim ukladzie elektronowym istnieja
naJJwyieJ przy wprowadzaniu lub wyprowadza-
‘niu informacii.

Zadaniem wynalazku jest unikniecie tych
wszystkich znanych brakéw.

Wedlug wynalazku osigga sie to, w ten spo-
s6, ze w ukladzie polaczen urzgdzenia do na-
dawania impulséw tranzystory umieszcza sie
w ten sposdb, ze urzadzenie nadawcze ma w
stanie roboczym maly opormo$é wewnetrzna,
a w stanie spoczynkowym duzg oporno$é¢ wew-
netrzng. Ze wrzgledu na polaczenie galwaniczne
pomiedzy obwodem laczacym a sterujgcym w
tranzystorze niemozliwe jest zastosowanie po-
lgczenia odpowiadajacego dotychczasowemu po-
laczeniu skladajgcemu sie ze stykéw.

W przeciwienistwie do dotychczas stosowanego
ukladu przelgcznika pomiedzy urzadzeniem na-
dawczym, a torem przenoszenia w ukiadzie we-
diug wynalazku tor przenoszenia jest wigczo-
ny réwnolegle miedzy kolektor i emiter jed-
nego z dwdéch tranzystordw, przy
jednego z nich jest polgczony z kolektorem

drugiego. Poniewaz w stanie spoczynkowym -

obydwa tranzystory sa zablokowane, tor prze-
noszenia jest obcigzony jedynie duzg opormo$-
cig zablokowanych tranzystoréw. W stanie ro-
boczym obydwa tranzystory sa odblokowane
i blokowane -na przemian, tak Ze opomosé
wewngtrzna ukladu polgczen wediug fig. 1 zo-
staje utworzona przez oporno§é miedzy kolek-
torem i emiterem przewodzgcego tranzystora
oraz przez oporno$¢ wewnetrzng irédla napie-
cia zasilajacego.

‘Na fig. 1 jest przedstawiony uklad polaczen
wedlug wynalazku, a na fig. 2 schemat urza-

-dzenia ptzy zastosowaniu ukladu polaczefi wg’

fig. 1, przy czym uwidocznione sg jedynie cze$-
ci skladowe urzadzenia wazne dla jego dziala-
nia. . .

Jak wynika z fig. 1, stosuje sie dwa tran-
zystory pnp Ti1 i T: sterowane przez wejscie
Ei1 i Es. W stanie spoczynkowym do wej§é E1
i E: przylozone jest napiecie dodatnie, za po-
moca ktérego tranzystory Ty i T: sq zabloko-
‘wane. Ujemne napigcie przylozone do wejsé
E1 i E:» odblokowuje- tranzystory T1 i T.. W
stanie roboczym przez sterowane wejscia

czym emiter

E1 i E: jeden z obydwu tranzystoréw jest od-
blokowany, a drugi na przemian blokowany.
W przypadku ukladu polgczen opierajgcego
si¢ na zasadzie przedstawionej na fig. 1, wej-
§cia E1 i Ex, jak przedstawia fig. 2, s3 polaczo-

ne za porhoca opornika Re i tranzystora Ts

znanego typu w jedno wejscie E w ten sposéb,
ze wejsScie E1 jest przylagczone do kolektora
tranzystora Ts, a wejscie E: jest przylaczone
do emitera tegoz tranzystora. Impulsy pizez-
naczone do wzmocnienia i nadania s3 podawa-
ne na wejscie E. Przy odblokowaniu i bloko-
waniu na przemian tranzystora Ts tranzystor
T1 lub tranzystor T: jest odblokowany albo
blokowany, przy czym kolektor i emiter tran-
zystora Ts sa polaczone odpowiednio poprzez -

~oporniki R« i Rs z potencjalem ujemnym albo

zerowym zasilajgcego zrédla napiecia. Punkt A
tagczacy oba tranzystory T; i T2 jest przylacza-
ny na przemian do potencjalu zerowego lub
ujemnego, przez co kondemsator C zalgczony,
w przypadku zastosowania przenoénika linio-
wego U pomiedzy nadajnikiem a torem przeno-

-szgcym, jest ladowany lub rozladowany. Przez

dobranie odpowiedniej warto$ci dla kondensa-

“tora C otrzymuje sié na stronie liniowej prze-

noénika U rézniczkowanie impulséw wystepu-
jacych w punkcie lgczacym A, przez co ostatni
impuls ciggu impulséw uzyskuje blegunowoséé
przeciwng do biegunowos$ci impulsu poczatko-
wego. Za pomocy opornika Rie wilgczonego po-
miedzy punktem A a kondensatorem C, prog
ladowania i roztadowania kondensatora C jest

‘ograniczony do wartoSci najwyzej dopuszczal-

nej dla zastosowanych tranzystorbw. Po zacor-
czeniu nadawania ciaggu impulséw diody Di, D
otrzymuja potencjat zerowy za pomocy wigczni-
ka S, przez co tranzystory T: i Ts, a tym sa-
mym réwniez tranzyntor T: zostaJa zabloko-
‘wane,

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad poigczefi urzadzenia do mnadawania
impuls6w, znamienny  tym, Ze posiada dwa
tranzystory (Ti, T:) polaczone przez zwar-
cie kolektora jednego z nich z emiterem dmu-
giego ktére maja w stanie spoczynkowym
na wejsciach (Ei1, E:) blokujace napiecie do-
datnie, przy czym miedzy kolektor i emiter
jednego z tych tranzystor6w wigczony jest
réwnolegle tor teletramsmisyjny, a za Ppo-
mocy dalszego tranzystora (T%), ktérego -ko-
lektor i emiter polgczone sg poprzez opor-



niki (Rs, Rs) z potencjalem ujemnym -wzgle-
dnie zerowym pradu =zasilajgcego, zawsze
jeden z tranzystoréw pmp (Ti, Te), jest od-
blokowany lub zablokowany drugi za§ od-
wrotnie, zablokowany lub odblokowany, przy
czym oporno$¢ wewnetrzna urzadzenia na-
dawczego w czasie wysylania impulséw jest
mala, a w stanie spoczynku duza.

ry tak jest obliczony, ze impulsy wystepu-
jace w punkcie (4) sg rézniczkowane tak,
ze ostatni impuls ciggu impulséw wykazu-
je biegunowoéé odwrotng do biegunowosci
impulsu poczatkowego, przez co w potozeniu
spoczynkowym urzadzenia nadawczego kon-
densator (C) jest rozladowany.

rzecznik patentowy

2. Uktad polaczen wedlug zastrz. 1, znamienny » Institut fiir Regelungstechnitlk
tym, Zze miedzy punktem (A) polgczenia
tranzystorow pnp (T:1 i T:2) a transformato- Zastepca: dr Andrzej Au
rem (U) wlaczony jest kondensator (C), kt6- :
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